




































专利名称(译) TFT-LCD器件，在像素电极之间具有遮光层和半导体层叠体
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摘要(译)

为了消除由于信号线引起的光反射，液晶显示装置包括形成在绝缘基板
上的多条栅极信号线，形成在绝缘基板上的多条漏极信号线，使得漏极
信号线与栅极相交信号线，连接到栅极信号线和漏极信号线的薄膜晶体
管，连接到薄膜晶体管的反射电极，薄膜晶体管和反射电极形成在由各
个信号线围绕的像素区域上，以及连续层叠体，每个层叠体由遮光膜和
半导体层制成。每个顺序层叠体形成在另一相邻像素区域的反射电极和
反射电极之间，使得顺序层叠体叠置在反射电极的侧面上。
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